
























专利名称(译) 液晶显示器

公开(公告)号 US20080024689A1 公开(公告)日 2008-01-31

申请号 US11/726984 申请日 2007-03-23

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 AHN SOON IL

发明人 AHN, SOON-IL

IPC分类号 G02F1/136 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/133707 G02F1/136213 G02F1/136286 H01L27/1214 G02F2001/134345 G02F2201/40 G02F1
/1393 H01L27/1255

优先权 1020060071762 2006-07-28 KR

其他公开文献 US7532269

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

具有增强的透光率和改善的横向可见度的LCD包括形成在第一绝缘基板
上的栅极和存储电极线，与栅极线绝缘并交叉的数据线，与第n栅极线部
分重叠并连接到数据的第一源电极线，第一和第二漏电极部分地与第n栅
极线重叠并与第一源电极分开，第一子像素电极电连接到第一漏电极，
第二子像素电极电连接到第二漏电极，a第二源极电极与第（n + 1）栅
极线部分重叠并电连接到第二子像素电极，第三漏极电极与第（n + 1）
栅极线部分重叠并与第二源极电极分离并可操作提升第一子像素电极的
充电电压并降低第二子像素电极的充电电压。
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